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" TESLA BM 455



MERIC VIKONOVICH TRANZISTORI(; TESLA BM 455

Névod k- obsluze

Obr. 1

MEF1E& vikonovych tranzistord BM 455 ve spojeni s dridkem -
vikonovych tranzistord BP 4550 slouZi k méfeni klidovych
proudd Igpy, Icpos Icpos Parametrd f§ a8 Upg. Parametry [3
a UBE se péfi v zapojen{ se spoleinym emitorem.

POPIS

Podstatnou ééet} ptistroje jsou nap&fové a proudové zdro-

Je. Prvni ze tff zdrojd napéjf obvod kolektoru, druhf ob-

vod béze méreného tranzistoru. Tfet{ zdroj s nepétim al

do 250 V se pouZivé pfi méfeni klidovych proudd p#i riz-

ném napéti mesi elektrodami tranzistord. R
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Zdroj pro kolektor

je usmérfioval s germaniovymi diodemi, jehoZ nsp&ti Je vyhla-
zeno filtrem s tlumivkou a velkou kapacitou.

ZdroJj pro bézi

je usmérfioval s kiem{kovymi diodami, Zenerovou diodou a re-
gulainim transformétorem. Stabilizuje proud pro napédjeni bé-
ze pPi zm&ndch napéti sité.

Zdroj s nap8tim 8% do 250 V >\

Jje usmérfiovad s vakuovou elektronkou, jehoZ napét{ je vyhla-
zeno filtrem s odporem a kapaciteu.

Nap&t{ a proudy se m&F{ vestavénymi rulkovymi méridly, Jjejichz
vlastnosti a rozsahy jsou vyhodné voleny s ohledem na Siroky
rozsah druhd vyrébéngch tranzistori. Sprévné propojen{ zdroJji
a m&¥idel se zkoudenym tranzistorem je zaji3téno pripojenim
tranzistoru na patfiZné svorky nebo na drZék vfkonovych tran-
zistord BP 4550 pomoci vestavéného funkZnfho prepinale.
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- zdroJ napéti{ pro obvod kolektoru

zdroJ napét{ pro obvod béze

- zdroj regulovaného nap&t{ 250 V pro méFen{ klidovjch prou-
aa

4 - funk&ni prepinal

W b
'

TECHNICKE UODAJE

Zdroj pro kolektor

Napét{ nastavitelné od 2 V do 32 V ve &tyFfech rozsazich.

Poloha Max.napdt{

pfep.3 naprdzdno Mex-proud  Vnitfni odpor  Zvlnént

1 4v 4 A 0,6 - 20 <60 mV
2 8V 2 A 1 - 30 <25 av
3 16V 1A 2,2 - 890 <10 aV
4 32V 0,5 A 9 -250 < 6 mv

Zdroj pro bédzi

Plymule regulovatelny v rozsahu O - 1 A, zvlndn{ do 0,3 A
je men3f neZ 1 %. V rozsahu O - 300 mA je proud stabilizovén.

.Zdro ro méfeni klidovych proudd

Tgpor Icmor Iceo

‘Plynule‘regulovatelny od 0 - 200 V, maximdln{ proud 15 mA,
zvlnéni men3{ neZ 1 %.

Rozsahy a presnost voltmetri

Voltmetr Ml (méien{ QCE): 1 - 100 V v péti rozsazich.
Voltmetr M4 (m&feni Uppla zévérngch napdt{ p¥i klidovych
proudech: 1 - %00 V v 3Sesti rozsazich.
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T#{da presnosti voltmetrid: 1,5 %

Rozsahy & pFesnost ampérmetrd

Ampérmetr M2 (méfeni In, IE): 0,6 mA - 15 A v osmi rozsezich
Ampérmetr M3 (métent Ip, Igpy, Icpys Iceo): 0,15 mA - 1,5 A

v sedmi rozsazich.

T#{da pFesnosti ampérmetri: 2,5 %

Osazeni

4 x 34NP70, 4 x 35NP75,4 x 42NP?75, 5N270, 0C26, EZ80

Napé jent

220/120 V, S0 Hz; 50 VA
Napé jen{ kolektoru méfeného tranzistoru pro IC > 4 A:
akumulétor pro odbér do 15 A. '

Jistén{

tepelnymi pojistkemi Pl, P2, které jsou umi{stény v primdrnim
vinut{ transformétord Tl, T2 a jsou p¥fstupné po vyjmut{ pfi-
stroje ze ski{nég;

tavnou pojistkou P3, umfsténou v obvodu zdroje pro bézi.
Tavné pojistka P3 mé vloZku 1,25 A/250 V.

Rozméry a véha
545 x 247 x 387 mm; 24,5 kg

Pf{sludenstvi

4 x prepinaci kolik 1AF 459 09 kabel 1AF 638 39
2 x pojistka 1,25 a/250 V kabel 1AF 638 40
4 x tepelnd pojistka 1AF 495 00 24rovka 12 V/0,1 A
nomogram lhA 144 20 ‘sifova Snidra
kabel 1AF 646 98 ' navod k obsluze

kabel 1AF 646 99
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Obr. 3

méFidlo napst{ Ug, a zédvérnych napét{ pfi klidovych
proudech tranzis?@rﬁ

m&#idlo proudd Ig, Igmo, IcBO» IcmO
kolikovy prepinad rozsahd ampérmetrd M2 a M
prepinal funkce

sifovy vypinad

kontrolni Zérovka

potenciometr hrubého nastaven{ proudu IB
potenciometr jemného dostaven{ proudu Ip

potenciometr hrubé regulace napét{ Ugg, Ucp @ Ucg
p¥i méreni klidovych proudd

potenciometr jemné regulace napét{ U U~ 8 U,
pri méfeni klidovych proudd BE’ “CB ® “CE

prepinal rozsshi voltmetru Ml
plynule proménny odpor, zatazeny mezi bdzi a emitor
vystupnf svorky voltmetru M4 ’
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16

11,12

1,2

EBo™

II.
III.

tladfitko zapojujic! odpory mezi bédzi a emitor
pFfepina& hrubého nastaveni odporu mezi bdzi a emitor
vy¥stupni svorky voltmetru Ml

prepinal& funkce

prepinaé Jjemné regulace napéti kolektoru
pfepina® hrubého nastaveni nup&tf{ kolektoru
prepina& rozsahl voltmetru M4 '
méfidlo napéti Uy .

mefidlo proudd Ic a I

svorky pro pripojeni dridku tranzistord p#i m&Ffen{
B a Upg (typ NPN) :

svorky pro méFfen{ klidovych proudd tranzistord
svorky pro pfipojeni drZdku tranzistord p#i mé&fen{
B a Upg (typ PNP).

FEIPOJENT SITOVEHO NAPETI

Pfed pfipojenim pristroje k sf{fovému napst{ se presvid&ime,
zda je pFistroj prepojen na sprévné sffové napsti. Prepojent

se provddl volilem nap&ti na zadn{
sténé piistroje. Uvolnime zajisfovact
pések, pridrZovany dvéma Aroubky, ko-
touéek'pfepojovaée vytéhneme a nato-
&ime tak, aby &{slo, uddvajfci sprév-
né s1fové napétf bylo pod trojihelni-
kovou znalkou. Zajisfovac{ pdsek opét
pripevnime. Je-1i voli& napé&t{ v po-
Obr. 4 loze nakreslené na obr. 4, je pfistroj
pFepojen na 220 V. Na levé strané od

velide napéti je umisténa sitovd prfvodks, na pravé strané Je
pojistkové pouzdro anodové pojistky P3. Nad uvedenymi prvky
Jsou umistény svorley pro pFfipojeni akumuldtorové baterie.




UVEDEN? PRSTROJE DO PROVOZU

Pred zapnutim p*{istroje zkontrolujeme ﬁcjd}ive mechanickou
nulu métidel. Nastaven{ provedeme 3roubky na méfidlech. Pak
nastavime prepinale rozsahd ampérmetrd (6 a 8) a prepinalde
voltmetrd (4 a 10) na maximéln{ hodnoty, do levé krajn{ po-
lohy. . <

Ovlédac{ prvky sdrojd (prepinale 1,2,3 a potenciometry R4,RS,
R7 a R13) nastavime do levé krajn{ polohy. Prepinale funkct
5 a 7 nastavime do polohy "O".

K upevnéni méreného tranzistoru slouif driék transistord
Tesla BP 4550, ktery umoZfiuje m&Fen{ vy¥konovjich transzistord
o rozteli privodnich noZilek 6 mm (2 - TNUT2) a 10,9 mm

(2 - TNU73). Lze méfit 1 jiné tranzistory se shodnou rostei{
viwodd a upeviiovacich otvord, pokud nebude pfekrolen maximél-
ni proud.

DrZék vykonovych tranzistori je konstruovén tek, %Ze bdhem mé-
feni stalf odvést teplo z trenzistoru, takie se transzistor
nemiZe vzniklym teplem podkodit. Maximéln{ proud, ktery miZe
drZidkem prochézet, pro tranzistory s men3{ rozteli (6 mm) je
2 A, pro tranzistory s v&t3{ rozteZf (10,9 mm) je 15 A. Prt-
mérnd hodnote tepelného odporu drZéku pro tranzistory s men-
81 rozteXf je 3 °C/W, pro tranzistory s vét3{ rozteli je

2,1 °c/W. Prevod tepla z tranzistoru na drZék lze zlepsit na-
nesenfm tenké vrstvy silikonové vazeliny mezi sty&né plochy
tranzistoru a drZéku.

Upevnén{ m&feného tranzistoru

Pfed upevnénim tranzistoru se presvédiime, zda dosedac{ plo-
cha drZédku (neeloxovend) je prosté v3ech nelistot. Tranzistor
zasuneme do prisludnych otvord, mirnfm tlekem smérem k vyvo-
dim jej umistime do polohy, ve které souhlasi upeviiovac! otvo-
ry v pouzdfe s otvory drZdku. Pomoc{ dvou 3roubd pFitédhneme



tranzistor k desce dbZédku. Dobry styk tranzistoru s deskou
zajistime dotaZenim 3roubd kl{Zem. Je treba dbét na sprévné
vloZeni tranzistoru do drZfdku dle oznafenf na hornf desce’

drZéku a spodni plode pouzdra t}anzistoru.

Pripojen{ drZéku BP 4550 k pristroji BM 455

Klidové proudy se mé¥{, pfipojf-1i se vjvody z drZidku na
'svorky II. (obr. 3) pFistroje BM 455.

§~ a Upp se m&r{, pFipoji-1i se vjvody dridku bud na svorky
I. nebo III. (obr. 3) prfstroje BM 455 podle druhu tranzisto-
ru.

Poznémka:

DrZék tranzistord BP 4550 musime pfi prdci umistit na pracov-
nim stole tak, aby se nikde nedotykal kovovych predm&td, ho-
iych drétd apod. Horn{ deska drZdku je pFi méteni spojena
pfimo 5 jednim pdlem zdroje. PFi méFeni fB a Ugg Je maximdlnf
napéti na desce drZdku 32 V, pfi mefeni klidovych proudd je
maximélnf napéti 250 V vi¥i ostatnim pr{vodim.

VLASTNI MERENT

ii¢feni klidovych proudd tranzistord

Kédme~11 tranzistor pripevnény na dfidk, pripojime vyvody

2 drZiéku na svorky II. (obr. 3) prfistroje tak, aby stejné
oznaleny vyvod byl spojen se stejné oznalenou svorkou. Vypi-
nalem 15 zapneme pfistroj. Chod pfistroje indikuje Z&rovka 2.
P¥epinalem 7 nastavime postupné Ieno’ Icpor Icpo bud na stra-
nu PNP nebo NPN podle typu me¢Ffeného tranzistoru. Knoflikem
potenciometru R4 nastavime hrub& a knoflikem RS jemn& zvolené
napét{, které méfime voltmetrem M4. Klidovy proud ode&{tdme
na ampérmetru M3.

Pri méfeni klidového proudu ICEO Jje moZno mezi b4zi & emitor
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zapojit prepinalem 9 proménny odpor, ktery lze nastavit na
hodnoty 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 a <0 nebo odpor

' R28 plynule prom&nny od O do 100 O opatFeny orienta&n{ stup-
nict. .

Tyto odpory se zapojujf stisknutim tla¥{tka 16. Rada hodnot
odport byla zvolena podle doporuleni IEC. Odpory se smi ze-
pojit pouze v poloze .ICEO. prepinale 7. Toto mé vyznam pii
zj18tovént vlivu Rpp na Icpg-

M&¥en{ é

V§vody z drZéku, na kterém je upevnény tranzistor, pfipojime
bud do svorek I. nebo III. (obr. 3) podle typu mé&feného tran-
zistoru. Prepinal funkce 7 nastavime do polohy * B *, piilem?
pro typ tranzistoru NPN poufivéme levou stranu ptepinale, pro
typ PNP pravou stranu prepinale. Prepinal 5 prepneme do po-
t¥ebné polohy s ohledem na typ méfeného tranzistoru (NPN nebo
PNP). Nap&t{ na kolektoru nustavime nejprve hrubé pfepinalem
3, pak jemn& pfepfnafi 2 a 1. Nynf nestavime patfiZné rossahy
empérmetrd (prepinal 6 pro ampérmetr M2 a pfepinal 8 pro ampér-
metr M3).

OtéZenfm potenciometru R7 zvétdujeme proud tekouci béz{ - hru-
b&, potenciometrem R13 - jemn&, tek dlouho, 8% meéfidlo M2 uka-
zuje zvolenou hodnotu, danou pracovnim bodem trapziotoru. Nyn{
pomoc{ prepinad 1, 2, pripadné 3, dostavime napét{ U,p na ko-
lektoru a odeiteme proudy na ampérmetrech M2 (I;). e M3 (IB).

B se uré{ z nomogramu nebo ze vztahu:

néfeni UBE

Pri méFeni postupujeme obdobné jako pfi méreni /5. Prepinag
funkce 7 nastavime dq polohy UBE’ Hodnotu UBE pak odelteme-




na voltmetru M4.
PF1 nékterych méfenich se uddvéd téZ proud tekouc{ emitorem.
Mi¥eni se provdd{ nastavenim prepinale 5 do vyznadené polohy.
Prepinal 7 je v poloze " ﬁ.‘ « Na ampérmetru M2 pak odelitéme
proud tekouc{ emitorem nebo kolektorem podle nastaveni pfepi-
nale 5.
JestliZe prepinal 5 je v poloze, kdy m&#ime proud IE’ pak

(3: -EE.. - 1l

Ip

M¥i{me-11 ﬁ a VBE v pracovnim bod&, kde kolektorovy proud Jje
velky (ndkolik A), Jje nutno vyloudit ubytek nap¥t{ na p¥{vo-
dech k tranzistoru. Provedeme to jednodude tim, Ze propojime
pomoc{ kablfku nap&¥fové svorky na drZédku s napéfovymi svorke-
mi na pfietroji. Polarite voltmetrd je vyznalene na pfistroji.
Sprdvne propojenf pfi riznfch typech tranzistori je vyzna&eno
na dyisku.

Pii metreni 3 a Upg v Pracovnim bodé, kde I, je vetd{ ne% 4 A,
pouZivéme Jjako zdroje pro kolektor vnéjéi baterie, kterou mi-
Zeme zat{Zit dostateln& velkym proudem. Hod{ se baterie NiFe,
nebo olovénd (autobaterie). Napét{ kolektoru se pak mi%e regu-
lo=at pfepindnim podtu &lénkli baterie. PFipojeni baterie se
srovede napdjecimi kabely, které se pFipoji na svorky na zadn{
| shong piistroje podle obr. 5.




Napéjen{ béze je provedeno ze zdroje v pristroji, proto musi
byt pFistroj pripojen na sif. NepouZivé-li se vnéjitho zdroje,
mus{ byt svorky propojeny podle obr. 6.

+

o O] [ O

Obr. 6

Maximéln{ proud, odebirany z baterie, Jje 15 A.

CHYBY ZPUSOBENE METODOU MERENT

Stanoveni IEBO
" Parametr Izao se mé&F{ pti zapojeni podle obr. 7.

M3

D

il |
L]l

Obr. 7

Polarita zdroje plati pro trenzistory PNP.
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Nap&ti UBE na tranzistoru je v3uk mendf neZ napéti, které
ukazuje mé¥idlo M4, a to o bytek na ampérmetru M3. Tento
Ubytek Je:

aU = I.RM

I = hodnota proudu v ampérech, kterou,ukezuje ampérmetr M3
R1 = wvnitin{ odpor ampérmetru M>

Stanovent Ing,
- Parametr I.n, se méF{ pri zepojeni podle obr. 8.

M3

—

Obr. 8

Polarita zdroje platf pro tranzistory PNP.
Napéti UCB na tranzistoru je men3f neZ hodnota, kterou uka-
zuje méfidlo M4, a to o ubytek nap¥t{ na ampérmetru M3.
Tento uUbytek Je

ol = I.R1

Stanoveni ICEO

Parametr ICEO se mér{ pri zapojen{ podle obr. 9.
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Obr. 9

Polarita zdroje platf pro trsnzistory PNP.

Napét{ UCE na tranzistoru je men3{ neZ hodnota, kterou uka-
zuje voltmetr M4, & to o Ubytek napit{ ne ampérmetru M3.
Tento dbytek je:

aU = I.Ri

Stanoven! (3 a UBE

a) Perametr 2 a Upg 8e mér{ v pripadé, kdy nejsou propojeny
nap&fové zdifky na drZéku tranzistoru se zdifkemi na pfistro-
Ji. Pak se m&#{ pFi zupojeni podle obr. 10.

Obr. 10
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Polserita zdrojd platf pro tranzistory PNP.

V tomto pripadé voltmetry M4 a Ml ukezuj{ vét3{ nepét{,ne
které Je na tranzistoru, a to o Ubytky na smpérmetrech M3
a M2,

Ubytek na m&ridle M3 je:

aU I.Ri

M3

Ubytek na mé&ridle M2 je:

I./M

AUu2

b) V pfipads, kdy napéfové'bvorky na drZéku tranzistort jsou
propojeny kabliky s rozpojovacimi zdifkami na pfistroji, pek
se 3 & Upg m&F{ pfi zapojeni podle obr. 11.

Obr. 11

Polarita zdroJjd platf pro tranzistory PNP.
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V tomto p¥ipad® ampérmetr M3 méF{ soudet proudu tekouciho

bédz{ a proudu tekovciho mafidlem M4.

RovnéZ ampérmetr M2 méFf{ proud, kterfy je dén soudtem proudd

kolektorem a m&fidlem Ml.
Pri sprévném méfeni je nutno proudy voltmetru oded&ist.

Proud voltmetru M4 je

AI“4 = M / V;
Ry,
Proud voltmetru Ml je
U
any = M. /v;
Ry

- 15 -
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Odpory:

R2
R3
R4
RS
R6

R8

R9

R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17

ROZPIS ELEKTRICKYCH sSoulAsri

odpor vrstvovy
odpor vrstvovy
odper vrstvovy
potenciometr
potenciometr
odpor vrstvovy
potenciometr
odpor drétovy
odpor dratovy
odpor dréatovy
odpor drétovy
odpor drétovy
potenciometr
bo&nik

bo¥nik

bo&nik

bo&nik

bo&nik

bo&nik

bo&nik
potenciometr
odpor vrstvovy
odpor vrstvovy
odpor vrstvovy
odpor vrstvovy
odpor vrstvovy
odpor vrstvovy
bo&nik

bo&nik
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TR 107 510/B
TR 117 2k7/A
TR 146 47/A

WN 690 10 22k

WN 794 00 324 1lk/N

TR 153 270/A

WN 794 00 32A 1k/N

TR 649 470/A
TR 636 180/A
TR 636 82/A
TR 636 8J2/A
TR 636 8J2/A

WN 794 00 32A 100/N

14K 669 57
14K 669 56
14K 669 55
1AK 669 54
1AK 669 53
1AK 669 52
1AA 669 04
WN 691 70 100/A
TR 107 200/C
TR 107 500/C
TR 107 1k/C
TR 107 2k/C
TR 107 5k/C
TR 107 10k/C
1AK 669 62
1AK 669 61



R44 bo&nik ~ 1AK 669 60

R45 bo&nik 1AK 669 59

R46 bo&nik 4 1AK 669 58

R47 boénik ) 1AK 674 01

R48 bo&nik 1AK 674 Ol

R49 boénik 18K 674 O1

RS3 odpor. vrstvovy TR 144 1/A

R54 odpor drétovy ‘ TR 636 100/A
R23 * R27 jsou predfadné odpory k méfidlu Ml

R35 + R40 Jsou predfadné odpory k méFfidlu M4

Kondensétory:

c1 kondensétor elektrolyticky TC 937 5G

c2 kondensédtor elektrolyticky TC 937 5G

Cc3 kondensétor elektrolyticky TC 936 2G

Cc4 kondensétor elektrolyticky TC 936 2G

csS kondensétor elektrolyticky TC 965 SOM - PVC
cé6 kondensétor elektrolyticky TC 965 50M - FVC
c7} xondensétor elektrolyticky TC 519 32/32M
c8
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Trunsformétory a civky:

Soulést 0zn. C.vykresu Vinut

{ Cfslo Polet ¢ vodile

vyvodu zdvitd v mm

Transformdtor T1 1AN 662 61
civka 1AK 623 68 Ll
L2a
L2B
L2cC
12D
L2E
L2H
LaJd
L2K
L2M
L2p
L3A
L3B
L3C
3D
L3E
L3H
L3J
L3K
1) |
L3P

Civka 1AK 623 69 L4
LS

)
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25-26 1650
2-3 175
3-4 175
4-5 175
5-6 175
6-7 175
7-8 175
8-9 175
9-10 175

10-11 175

11-12 175

13-14 18

14-15 18

15-16 18

16-17 18

17-18 18

18-19 18

19-20 18

20-21 18

21-22 18

22-23 18

40-41 123

42-43 58

44-45 31

46-47 31

0,315

10,315

0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315 .
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315
0,315

1,0

1,25
1,50
1,80



o

Transformétor T2

1AN 662 62

civka 1AK 623 70 L1B 3-4 1750 0,335
‘ L2A 5-6 2280 0,180
L2B 6-7 2280 0,180
L3 8-9 180 0,315
civka 1AK 623 71 LlA 1-2 900 0,45
L4 l10-I11 57 0,75
L5 12-13 52 0,75
Tlumivka T3 1AN 650 56
civka 1AK 614 65 L 1-2 206 1,4
. civka 1AK 614 65 L 1-2 206 1,4
Ostatnf el. souldsti:
SouZdst Ozn. Typ - Hodnota {1{s. vfxresu
Germ. dioda El,2,3,4 34NPT0 -
Germ. dioda ES5,5,7,8 42NPT5 -
Germ. dioda E9,10,11,12 32NP75 -
Elektronka E13 EZ80 -
Tranzistor El5 0C26 -
Zenerova dioda El6 SNZ70 -
Usmérnoval | vl 1AN 746 00
Usmérfiovad v2 1AN 746 01
Usm&rhiovad V3 1AN 746 04
26rovka 12 Vv/0,1 A 1AN 109 30
Tepelnd pojistka Pl,P2 1AF 495 00
Vlo%ka - P3 1,25 A/250 V CSN 35 4731
M&Fidlo M DHR5-100 na 1AP 781 02
M3¥idlo MZ,M} DHR8-100 paA - 1AP 781 01
Méridlo M4 DHR5-100 unA 1AP 781 03
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TESLA BP 4550- TRANSISTOR HOLDER

The TESLA BP 4550 transistor holder serves in conjunction
with the TESLA BM 455 transistor tester for testing power
transistors, the terminal prongs of which are either 6 mm
(types 2 - 7NU72, 0C30) or 10.9 mm (types 2 - 7NU?73, 0C22)
apart. Also other types of transistors are measurable, pro-
vided the spacing of their terminals and fixing is the

same and the respective maximum permissible current is not
exceeded.

DESIGN OF THE HOLDER

The holder is designed so that during the measurement of

a power transistor it is capable of dissipating the pro-
duced heat, so that the transistor does not suffer from it.
The maximum current which can flow through the transistor
holder is 2 A during the testing of transistors with close-
ly spaced terminals (6 mm) and 15 A during the testing of
larger types (10.9 mm). The average thermal resistance of

M e b



the transistor holder is 3 °C per 1 W for smaller transis-
tors and 2.1 °C per 1 W for transistors with prongs of
larger spacing. The transfer of heat from the transistor
under test to the holder can be improved by applying a thin
coating of silicon grease between the seating surface of

the transistor and that of the holder.

FIXING THE TRANSISTOR ONTO THE HOLDER

Before fixing the transistor which has to be measured onto
the holder, it is advisable to ensure that the seating sur-
face of the holder (which is not anodized) is absolutely
free from impurities. The transistor is inserted in the ap-
propriate holes and by the application of slight pressure
in the direction of its terminals the transistor is set in
a position in which the fixing holes in its casing tally
with those in the transistor holder. Then the transistor is
fixed onto the plate of the holder with two screws. Correct
contact with the holder is ensured by tightening the screws
with a spanner. It is essential to ensure that the transis-
tor is properly seated and fixed according to the markings
on the top plate of the holder and on the bottom of the
transistor casing.

CONNECTION OF THE HOLDER TO THE BM 455 INSTRUMENT

The terminals of the transistor holder must be properly con-
nected to the terminals (binding posts and sockets) of the
BM 455 transistor tester., When the terminals of the holder
are connected to the centre binding posts residual currents
can be measured. When the terminals of the holder are con-
nected either to the left-hand or right-hand binding posts



(according to the type of transistor under test), then ﬁ
snd UBE parsmeters can be measured.,

Notes

During the measurement the transistor holder mut be placed
on the work bench 80 that it does not touch any metal ob-
ject, bare conductor, etc. The upper plate of the holder

is connected directly to one pole of the power supply during
the measurement. During 5 and UBE measurements the maximgm
voltage on the plate of the holder is 32 V, during residusl
current measurement the maximum voltage is 250 V against all
the other connections.

Accessories

The following standard accessories are supplied witk the

BP 4550 transistor holder: Spanner for tightening the fix-
ing screws of transistors, three fixing screws and four con-
necting cables fitted with banana plugs.
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